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内容概要

有机场效应晶体管是有机电路的基本构筑单元，也是分析有机半导体传输性能的有力工具。
基于有机场效应晶体管的显示器、电子纸、射频商标等产品已经走人人们的视野，预示有机场效应晶
体管具有巨大的应用前景。
胡文平编著的《有机场效应晶体管》共分10章，系统、全面地介绍了有机场效应晶体管的发展历史，
基本概念与原理，材料的选取、制备与表征，晶体管的构筑与实际应用等内容。

《有机场效应晶体管》可供高等院校化学、材料、物理和信息等专业高年级本科生、研究生、教师，
研究院所科研人员等阅读和参考。
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胡文平，中国科学院化学研究所研究员。
1993年在湖南大学化学化工系获得学士学位，1996年在中国科学院金属腐蚀与防护研究所（现并入中
国科学院金属研究所）获得硕士学位，1999年在中国科学院化学研究所获得博士学位。
受日本学术振兴会（JSPS）和德国洪堡基金的资助，先后在日本大阪大学和德国斯图加特大学工作，
随后加入日本电信电话株式会社（NTT）。
2003年入选中国科学院”百人计划”，2004年获中国科学院“百人计划”择优支持，2007年获“国家
杰出青年科学基金”资助，2008年“百人计划”结题优秀。
先后获得中国科学院优秀导师、中国科学院优秀研究生指导教师、全国优秀博士学位论文指导教师、
中国化学会一英国皇家化学会青年化学奖等荣誉。
主要从事有机场效应晶体管等分子器件的研究，
在Chem.Soc.Rev.,Acc.Chem.Res.,J.Am.Chem.Soc.,Adv.Mater.,Phys.Rev.Lett.等期刊发表论文200余篇。
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编辑推荐

　  晶体管在近半个多世纪以来取得了举世瞩目的发展，是现代电子学、微电子学的主要基石之一。
随着近年来电子学的进一步发展，晶体管正面临着又一次革命：从传统的无机半导体晶体管向有机场
效应晶体管过渡。
与无机场效应晶体管相比，有机场效应晶体管与之最大的区别就是用有机半导体材料取代了无机半导
体材料。
有机半导体材料与无机半导体材料相比，有突出的优势，有机场效应材料的研究也如火如荼。
《纳米科学与技术：有机场效应晶体管》，我们从晶体管的发展历史出发，引导读者了解有机场效应
晶体管的基本物理化学问题，基本材料、加工制作工艺，以及集成和有机柔性电路以至有机CP。
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